
5.2. Напівпровідникові ІМС

Напівпровідникові виконуються на основі кристалу НП, де окремі 

його ділянки виконують ролі транзисторів, діодів, конденсаторів, 

резисторів і т. ін., і з'єднуються за допомогою алюмінієвих плівок, що 

наносяться на поверхню кристалу.

Електронні пристрої на напівпровідникових ІМС можуть мати 

щільність монтажу до 500 елементів у 1 см3 і цей параметр з року в рік 

зростає. Середній час безвідмовної роботи пристрою, що має 107÷1010 

елементів, сягає 103÷104 годин.


